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Задаци 

 
1. За диодно коло са Сл. 1 одредити и нацртати зависност 
излазног напона Vi и струје диоде ID у функцији улазног 
напона, Vu. 

Познато је:  
R1=2kΩ, R2=3kΩ, VR=3V и  0V ≤ Vu ≤ 10V. 

Параметри модела диоде су:  

VD0=0.6V, rd=0Ω.  
 
 
2. За појачавач са биплоарним транзистором са Сл. 2 
одредити: 
a) Једносмерне напоне на бази, емитору и колектору 

транзистора – VB, VE и VC, 
б) Параметре модела за мале сигнале - gm и rπ, 
в) Напонско појачање - An=vi/vu, и 
г) Улазну отпорност – Rul. 

Познато је:  
RB=100kΩ, RC=RE=Rp=500Ω, Ru=100Ω, VCC=7.5V 
 
Параметри транзистора су: VBE=0.6V,  β=100 и VA→∞V 
Сматрати да CS→ ∞F. 
 
 
3. За коло филтра са Сл. 3: 
а) Извести израз за преносну функцију, H(s)=Vi/Vu, 
б) Одредити однос отпорности R4 и R3 тако да 

појачање на ниским учестаностима буде једнако 2, и 
в) Одредити полове филтра. 

Познато је:  
R1= R2 =1kΩ и C1= C2=10nF 
Операциони појачавач је идеалан. 
 
 
 
 

4. За коло осцилатора са Сл. 4 одредити: 
a) Фреквенцију осциловања, f0, 
б) Вредност транскондуктансе транизстора, gm, која 
задовољава услов осциловања.  

Познато је:  
R1=R2=10kΩ, C=5nF, L1=L2=10nH, VDD=5V 
 
Параметри транзистора су:  
A = 100μA/V2, VTH=0.5V i VA→ ∞V 
Сматрати да CS→ ∞F и LD→ ∞H. 
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